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El invento se refiere a un procedimiento para manejar
uns memorias desplazadora de cargas, en la que para la re-
generacidén de las informaciones contenidas en ciclos de me-
moria, estas informaciones son corridas por una seiial de ca-
dencia de regeneracidn a través de etapas de regeneracidnm,
siendo a la entrada y respectivemente a la salida introdu- -
cidas'informaciones a través de una etapa de entrada, y res-
pectivamente extraidas a travéds de una etapa de salida, en
dependencia de una sefial de cadencia de trabajo. .

Disposiciones para el desplazamiento de cargas (CCD
charge coupled devices) son conocidas (por ejemplo, Elec-
tronics 21.6.1971, paAgina 50 a 58, Bell System Technical
Journal, tomo 940, cuaderno 4, 1970, piginas 587 a 593).
Sustancialmente consisten en un substrato semiconductor,
una capa conductiva electricamente, aplicada encima, y
electrodos metidlicos aplicados sobre esta capa. Los elec-
trodos metdlicos estan separados unos de otros. EL princi-
pio de las disposiciones para el desplazamiento de cargas
se basa en el hecho de que, conectando a estos electrodos
metalicos tensiones elegidas de manera conveniente, se
crean en la superficie limite entre la capa aislante y el
substrato semiconductor relaciones favorables de potencidsal,
en las que se pueden almacenar soportes de cargas minori-
tarias. Un dispositivo registrador especial alimenta en el

momento oportuno soportes de cargas minoritarias en estos
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almacenadores de potencial, o bien blogquea la afluencia de
gsoportes de cargas minoritarias, tal como lo determine en
cada caso la informacidn a registrar. Tales disposiciones
para el desplazamiento de cargas pueden por consiguiente
ser empleadas especlalmente bien para registros corredizos.

Es conocido también emplear disposiciones para el ‘des~
plazeamiento de cargas en calidad de memorias. Para ello se
prevé una etapa de entrada al comienzo de la disposicidn
para el corrimiento de cargas, estructurada como registro
corredizo, una ebtapa de salida al final del registro corre-
dizo, y una etapa de regeneracidén entre el final y el co-
mienzo del registro corredizo. Este tipo de estructura se
denominag ciclo de memoria. Como los diversos elementos de
tal ciclo de memoria no pueden almacenar la informacidén na-
da més que durante un cierto tiempo, circula constantemen~
te la informacibn almacenada. Con ello es hecha pasar tam-
bién por la etapa de regeneracibn, siendo regenerada a este
particular en cada revolucién. Tal modo de funcionamiento
de una memoria desplazadora de cergas origina una gran di-
sipacidn. Por lo tanto ha sido propuesto reducir la disi=
pacidn, para lo cual ademés de la sefial de cadencia de tra-
bajo, de alta frecuencia, para ciclos de memoria sin direc-
cibn se emplea una cadencia de regeneracidn de baja fre-
cuencia, que hace que la informacibn de ciclos de memoria
sin direccidn circule constantemente, cuidando con ello de
una regeneracidén continua. Pero también en este modo de
funcionamiento es todavia relativamenﬁe grande la disipa=-
cidn.

La misidn del invento es por lo tanto indicar un pro-

cedimiento para manejar una memoria desplazadora de cargas,
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con el que se pueda reducir considersblemente la disipacidn.
Este problema se resuelve por el hecho de que las informa-
clones contenidas en los elementos de almacenaje de los di=-

versos ciclos de memoria son regeneradas en una revolucidn

tOnicamente después de transcurrido el tiempo de almacena-

miento de los elementos almacenadores, y porque como caden~
cla de regeneracidn se emplea la cadencia de trabajo.

Como cadencia de trabajo se designa la cadencia con la
gque se registran informaclones en el ciclo de memoris, o se
extraen de &él. Cadencia de regeneracidén se.llama la caden=-
cia con la que las informaciones almacenadas en los ciclos
de memoria son conducidas para su regeneracidn a través de
las etapas de regeneracidn. De acuerdo con el invento se
emplea como cadencia de regeneracidn la cadencia de trabajo.
Ahora bien, la cadencia de regeneracidén (cadencia de traba-
jo) se aplica a un ciclo de memoria Unicamente cuando ha
discurrido el tiempo miximo de almacenamiento de los elemen-
tos slmescenadores de dicho ciclo de memoria. El tiempo de

almacenamiento puede oscilar, por ejemplo, entre 10 milise-

.gundos y un segundo. En el tiempo intermedio reposan los

ciclos de memoria. La memoria desplazadora de cargas es he-
cha funcionar por consiguiente por el principio de "start-
stop'.

Los ciclos de memoria en que se introduce informacidn
o de los que se extrae informacidn, pueden ser regenerados
a este particular. Una revolucidn de regeneracidn especial
de la informacibn no es entonces necesaria.

Es ventajoso dividir en zonas el nfmero total de ci-
clos de memoria, y regeneral en cada caso siempre solo una

zona. En los ciclos de memoria de las demls zonas se puede
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formacibén de ellas.

A base de un ejemplo de realizacidn que ha sido repre-
sentado en el dibujo, serd explicado el invento con mas de-
talle.

Una serie de elementos almacenadoreg SE forma un regis-
tro. A& le entrada del registro se halla dispuesta una etapa
de entrada ES, y en la salida del registro, una etapa de sa-
lida AS. La etapa de salida AS esta unida con la etapa de
entrada ES a través de una etapa de regeneracidn RS. Para
el corrimiento de la informacién desde un elemento almacena-
dor a otro, son alimentadas dos cadencias Tl y T2 a través
de lineas de cadencis TL. Disposiciones de desplazamiento
de cargas a las que bastan dos cadencias Tl y T2, son cono-
cldas.

Para registrar o respectivamente extraer informaciones,
se conecta una cadencia de trabajo Tl, T2. La informacidn a
registrar pasa de la etapa de entrada ES a los elementos al~
macenadores del registro. De manera correspondiente se ex-
trae una informacidn a travds de la etapa de salida AS.

Ahora bien la cadencia de trabajo Tl, T2 no siempre esti
conectada a las lineas TL. Los clclos de memoria que no tie-
ne direccién, reposan hasta que ha discurrido el tiempo mé-
ximo de almacenamiento de los elementos almacenadores. Para
regenerar la informecidn contenida en los elementos almsace-
nadores del ciclo de memoria, se conecta entonces la caden~
cia de trabajo TL, T2 a las lineas de cadencia TL, y la in-
formacidn se hace pasar en una revolucién completa a través
de los elementos almacenadores y a través de las etapas de

regeneracidn RS. Después de la revolucidén se encuentran las
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informaciones renovadas de nuevo en el mismo elemento alma-
cengdor que antes.

El procedimiento conforme al invento tiene ventajas

considerables: Graclas al funcionamiento conforme al prin-

cipio de "start-stop" se reduce fuertemento la disipacidn;
debido a ello se puede integrar en un chip semiconductor
una capacidad mayor de almacenamiento. Ademds un sistema de
cadencia unificado es realizeble de manera mis sencilla que
dos cadencias con frecuencias distintas, por un lado para
la cadencia de trabajo, y por otro lado para la cadencia de
regeneracidn. Si la memoria desplazadora de cargas se emplea
como memoria de pigina de un sistema virtual de memoria, se
puede reducir el tiempo de intervencidn, puesto que el co-
mienzo de la hoja puede encontrarse siempre en el puesto de

lectura/registro de los ciclos de memoria.
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Los puntos de invencidn propia y nueva que se presen—

"tan para que sean objeto de esta Patente de Invencidn en

Espafia, por veinte aflos, son los siguientes:

12.-~ Procedimiento para manejar una memoria desplaza-
dora de cargas, en la que para la regeneracidén de las in-
formaciones contenidas en ciclos de memoria, estas informa-
ciones son corridas por una sefial de cadencia de regenera-
cidn a través de etapas de regeneracidn, siendo a la entra-
da y respectivamente a la salida introducidas informaciones
a través de una etapa de entrada, y respectivamente extrai-
das a través de una etapa de salida, en dependencia de una
sefial de cadencia de trabajo, caracterizado porque las in-
formaciones contenidas en los elementos almacenadores de los

diversos ciclos de memoria son regeneradas en una revolucién
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completa (nicamente después de transcurrido el tiempo mé-
ximo de almacensmiento de los elementos almacenadores, y
porque como cadencia de regeneracidn se emplea la cadencia
de trabajo. '

22.~ Procedimiento de acuerdo con el punfo 12, carac-
terizado porque el nfmero total de ciclos de memoria se di-
vide en zonas, no regenerandose en cada caso siempre nada
més que las informaciones contenidas en los elementos al-
macenadores de los ciclos de memoria de una zona.

38,~ Procedimiento de acuerdo con los puntos 12 o 22,
en el que la memoria desplazadora de cargas se emplea en
calidad de memoria de hojas, caracterizado porque el co-
mienzo de las piginas se encuentra en las etapas de salida
dispuestas en los ciclos de memoria.

49,~ "PROCEDIMIENTO PARA MANEJAR UNA MEMORIA DESFLAZADO-
RA DE CARGAS", todo ello tal y conforme se describe en la
presente memoria, la cual consta de 163 lineas y a tftulo

de ejemplo se represents en e;/gqgunto dibujo.
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